UNITRA
CEMI

Uklad UL 1321 zawlera:

- dwa przedwzmacnlacze m.cz.,

~ oddzielny transystor. .

Charakteryzuje sie nastepujgoymi cechami:

- ma duse wzmocnienle z otwartg petlg sprzeZenia zwrot-
nego /60 4B/, ’

- ma mozliwoéé regulacjl wzmoonienia przez zewnegtrzng

UL

1321N

iacza

Uktad podmnﬁnegd
przedwzmacn

akustycznego

Obudowa CE 70

petle sprzeZenia zwrotnego.
Uklad przeznaczony jest do zgstosowaﬁ we wzmaoniaczach

stereofonicznych.

Parametry dopuszczalne

Ty = +25%¢/

Oznaczenie Kazwa Jedn. Wartosé
min - max
U ‘Napiecie zasilania 14 18
Temperatura otoozenia w czasie o
amb pracy c -25 . f70
tstg Temperatura przechowywania % -40 +125

Uktad wyprowadzen
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Opis wyprowadzeh
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. Sprzetenie zwrotne przedwzm. Ii
. Masa vkiady

. Wyj&cie przedwzmacniacza !

. Zasilanie przedwzm. |

. Wejdcie przedwzm, |

. Sprzgtenie zwrotne przedwzm. |
. Masa uktadu

. Emiter tranzystora dodatkowego
. Kolektor tranzystora dedatkowego
. Baza tranzystora dodatkowego

. Tdumienie oscytacji

. Wyjdcie przedwzm, |

. Zasilanie przedwzm. |

. Wejdcie przedwzm. ||

Schemat wewngtrzny
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Parametry charakterystyczne

(o] ~
/tamb = +25 C/
Oznaczenie Nazwa Jedn. Wartoéé Warung:apgmiaru
min vyp | max &
I Spoczynkowy prgd zaslla- i U.~.=6 V; £ =1 kHe
ccQ nia I,, I - mA 3,5 6,0 cc ' Tp
47 43
Ay oo Wzmocnienie napigciowe UCC’6 V; £ =1 kHz
/przy rozwarte] petli dB 60 Uos0,5 my P
sprrzesenia zwrotnego/ I
AU Wzmoonienie napigciowe dB 45 ch=6 V; £ =1 kHz
Up=1 wv; nf=1oo§2'
Ug . Napigcie wyj&ciowe v 1 Ugo=6 Vi £,=1 kiiz
h=5%; Rg=100Q
BW §Z§§:£Oéé pasma przeno- kHz 400 Uhc=6 A&} fp=1 kB ;
U.=0,5 V
I H
h Wspétozynnik zawartoéoix % 0,9 ch=6 V; £ =1 kHg;
harmonicznych U0=0,5 v; Rf=1 00:2
RI Rezystancja wejéciowa - k$2 90 UCC=6 v; fp=1 kHz
iy Rezystancja wyjsciowa kS 1 Uge=6 Vi 2,=1 kHz
Ury Napigcie szuméw RV 3 Up=10 V3 ag=69052
S Trumienie przesiuchu aB 40
h21E Statyczny wspéiczynnik UCE=3 Vs Ic=1 mA
wzmocnienia pradowego 70 150
dodatkowego tranzystora
U Rapiecie przebicila ko-
/BR/CEO . | Joytor~emiter dodatkowe- v 15 | - I =1 mA
go tranzystora
U Napigcie przebicia kolek- I.=1 pA
/BR/CBO tor-~baga dodatkowego v 25 g
trangystora
Ieno Pfqd zerowy emitera pa 1 I,=0 A5 Ugp=4 V

Schemat aplikacyjny
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